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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ДИОДЫ 


В. Замятин 


Полупроводниковый диод — полупроводниковый при- 
бор с одним р-п переходом и двумя выводами. Га- 
баритные и присоединительные размеры полупроводнико- 
вых диодов, приведенных в справочнике, показаны на 
рис. 1. Буквенные обозначения параметров даны в соот- 
ветствии с ГОСТ 25529—82 «Диоды полупроводниковые. 
Термины, определения и буквенные обозначения пара- 
метров». 


1. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ 
ДИОДЫ 


Выпрямительный диод — полупроводниковый диод, 
предназначенный для преобразования переменного тока в 
постоянный. Основные параметры выпрямительных диодов 
при нормальной температуре окружающей среды приведе- 
ны в табл. |, где Тор. ‹р — средний прямой ток: среднее 
за период значение прямого тока через диод. Уменьшается 
с увеличением температуры окружающей среды (корпуса) 
и частоты следования тока; р. „— импульсный прямой 
ток: наибольшее мгновенное значение прямого тока, ис- 
ключая повторяющиеся и неповторяющиеся переходные 
токи; Ообр и. „ — повторяющееся импульсное обратное на- 
пряжение: наибольшее мгновенное значение обратного 
напряжения, включая повторяющиеся переходные напря- 
жения, но исключая неповторяющиеся переходные напря- 
жения (уменьшается с увеличением температуры окру- 
жающей среды); обр п.х — максимально допустимое 
постоянное обратное напряжение; Опр. „ — импульсное 
прямое напряжение: наибольшее мгновенное значение 
прямого напряжения, обусловленное импульсным прямым 
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током заданного значения; О" — постоянное прямое на- 
пряжение: постоянное значение прямого напряжения, 
обусловленное постоянным прямым током; Опр. ‹р — сред- 
нее прямое напряжение: среднее за период значение 
прямого напряжения при заданном среднем прямом токе; 
обр. и — импульсный обратный ток: наибольшее мгновен- 


`ное значение обратного тока, обусловленного импульс- 


ным обратным напряжением; 1обр — постоянный обратный 
ток, обусловленный постоянным обратным напряжением; 
1обр. ‹› — средний обратный ток: среднее за период значе- 
ние обратного тока; фьос. обр — время обратного восстанов- 
ления: время переключения диода с заданного прямого 
тока на заданное обратное напряжение от момента 
прохождения тока через нулевое значение до момента 
достижения обратным током заданного значения. УЗели- 
чивается с повышением прямого тока и температуры 
р-п перехода (окружающей среды); {„„х — максимально 
допустимая частота: наибольшая частота подводимого 
напряжения и импульсов тока, при которых обеспечи- 
вается надежная работа диода. 


2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И 
ИМПУЛЬСНЫЕ ДИОДЫ 


Универсальный и импульсный диод — полупроводни- 
ковый диод, имеющий малую длительность переходных 
процессов включения и выключения и предназначенный 
для применения в импульсных режимах работы. Основ- 
ные параметры диодов при нормальной температуре 
окружающей среды приведены в табл. 2, где С, — об- 
щая емкость диода. При увеличении обратного напря- 
жения емкость уменьшается. 


3. ТУННЕЛЬНЫЕ И 
ОБРАЩЕННЫЕ ДИОДЫ 


Туннельный диод — полупроводниковый диод на осно- 
ве вырожденного полупроводника, в котором туннельный 
эффект приводит к появлению на ВАХ при прямом 
направлении участка отрицательной дифференциальной 
проводимости. Наличие такого участка позволяет исполь- 
зовать туннельные диоды в усилителях, генераторах 
синусоидальных релаксационных колебаний и переклю- 
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Продолжение табл. 1 
КД204В 1 2 50 2 2 (0,05) 1,5 |50 7,5 Д13 
КД212В 1 50 100 (1 (1) (0,05) 0,5 | (100) 1,5 Д14 
`КД212Г 1 50 100 (1,2) (1) (0,1) 0,5 | (100) 1,5 Д14 
.ДЗ02 1 200 (0,25) (1) (0,8) (5) 16 Д15 
КД212А 1 50 200 (1) (1) (0,05) 0,3 (100) 1,5 Д14 
КД212Б 1 50 200 (1,2) (1) (0:1) ^ 0,3 (100) 1,5 Д14 
- КД208А 1,5 100 (1) (1} (0,1) (1) 0,7 Д9 
дана ва4 | КД9Э6А в |1 100 (1.4) (ви) (0,05) 0,25 | 35 0,5 10 
Уьсйна.г ° КД226Б 7 110 200 {1,4} (1,7) (0,05) 0,25 |35 0,5 д10 
Г. КД226В 17 10 400 (1,4) т) (0,05) 0,25 | 35 0,5 д10 
АА КД226Г Ьо 10 600 (1,4) (1,7} (0,05) 0,25 | 35 0,5 Д10 
СЕ КД226Д Г 10 800 (1,4) (1,7) (0,05) 0,25 | 35 0,5 До 
Д303 3 150 (0,3) (3) (1 (5) 1 Д15 
КД202А 5 9 50 (0,9) (5) (0,8) 5 5,2 Д16 
КД202В 5 9 100 (0,9) (5) (0,8) 5 5,2 Д16 
Д214Б 5 100 (1,5) (5) (3) (50 1 Д17 
`Д242Б 5 100 (1,5) (5) (3) (1,1) 12 Д7 
Д3З04 5 100 (0,25} (5) (2) (5) 16 Д15 
Д215Б 5 200 (1,5) (5) (3) (1,1) 12 Д7 
Д243Б 5 200 (1,5) (5) (3) (1,1) 12 Д17 
КД202Д 5 9 200 (0,9) (5) (0,8) 5 5,2 Д16 
КД202Ж 5 9 300 (0,9) (5) (0,8) 5 5,2 Д16 
Д231Б 5 300 (1,5) (5) (3) (1.1) 12 ДИ 
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Продолжение табл. ! 
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тит (обули), о м: 
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Д245Б 5 300 (1,5) (5) (3) (1,1) 12 д17 
Д232Б 5 400 (1,5) (5) (3) (1,1) 12 ДИ 
Д246Б 5 400 (1,5) (5) (3) (р 12 ДУ 
КД202К 5 9 400 (0,9) (5) (0,8) (5) 5,2 д16 
Д233Б 5 500 (1,5) (5) (3) (В 12 д 
Д247Б 5 500 (1,5) (5) (3) (1.1) 12 ди 
КД202мМ 5 9 500 (0,9) (5) (0,8) 5 5,2 Д 
Д234Б 5 600 (1,5) (5) (3) (1,1) |2 Д17 
Д248Б 5 600 (1,5) (5) (3) (ВИ 12 Д17 
КД202Р 5 Э 600 (0,9) (5) (0,8) 5 5,2 Д16 
КД210А 5 25 800 (1) (10) (1,5) 5 75 д 
КД210Г 5 50 1000 (1) (10) (1,5) 5 7,5 д! 
Д305 10 50 (0,3) (10) (2,5) (5) 16 Д15 
Д214 10 100 (1,2) (10) (3) (1,1) 12 Д17 
Д214А 10 100 (1) (10) (3) (1,1) 12 Д17 
Д242 10 100 (1,25) | (10) (3) (1,1) 12 ДУ 
Д242А 10 100 (1) (10) (3) (1,1) 12 ДИ 
КД213Г 10 |100 100 (1,2) (10) (0,2) 0,3 | (100) |4 18 
104-10 10 100 1,4 31,4 1 1,3 10,3 Д19 
Д204-10 10 100 1,4 31,4 1 1,3 11,3 Д20 
Д112-10- 10 100...1400 1.35 31,4 0,4 59 12 6 Д.21 
-1...14 
Д215 10 200 (1,2) (10) (3) (1,1) 12 ДИ 
Д215А 10 200 (1) (10) (3) (1. 12 ДИ 
Д243 10 200 (1,25) | (10) (3) (1,1) 12 Д17 

> Д24ЗА 10 200 (1) (10) (3) (1,1) 12 д7 
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чающих устройствах на частотах до сотен и тысяч 
мегагерц. 

Обращенный диод — полупроводниковый диод на ос- 
нове полупроводника с критической концентрацией приме- 
си, в котором проводимость при обратном напряжении 
вследствие туннельного эффекта значительно больше, чем 
при прямом напряжении. 

Основные параметры туннельных и обращенных диодов 
приведены в табл. 3, где | — пиковый ток: значение 
прямого тока в точке максимума ВАХ туннельного 
диода, при котором значение дифференциальной актив- 
ной проводимости равно нулю; № — ток впадины: значение 
прямого тока в точке минимума ВАХ туннельного диода, 
при котором значение дифференциальной активной про- 
водимости равно нулю; 1/1, — отношение пикового тока 
к току впадины; Ц, — напряжение пика: значение прямого 
напряжения, соответствующее пиковому току; Чь — на- 
пряжение впадины: значение прямого напряжения, соот- 
ветствующее току впадины; Црр — напряжение раствора: 
значение прямого напряжения на второй восходящей 
ветви ВАХ, при котором ток равен пиковому; Ги — со- 
противление потерь; [.„ — индуктивность диода. 


4. СТАБИЛИТРОНЫ И 
СТАБИСТОРЫ 


Стабилитрон — полупроводниковый диод, напряжение 
на котором в области электрического пробоя при обрат- 
ном смещении слабо зависит от тока в заданном его 
диапазоне и который предназначен для стабилизации 
напряжения. 

Стабистор — полупроводниковый диод, напряжение на 
котором в области прямого смещения слабо зависит от 
тока в заданном его диапазоне и который предназна- 
чен для стабилизации напряжения. 

Основные параметры различных видов стабилитронов 
и стабисторов при нормальной температуре окружающей 
среды приведены в табл. 4, где Ша — напряжение 
стабилизации: значение напряжения при протекании 
тока стабилизации; 60. — временная нестабильность на- 
пряжения стабилизации: отношение наибольшего изме- 
нения напряжения стабилизации к начальному значению 
напряжения стабилизации за заданный интервал времени; 
[<` — ток стабилизации: значение постоянного тока, про- 
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Таблица 2 


Диоды универсальные и импульсиые 
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текающего через стабилитрон в режиме стабилизации; 
Ртах — Максимально допустимая мощность стабилиза- 
ЦИИ; Гст — дифференциальное сопротивление стабилитро- 
на: отношение приращения напряжения стабилизации к 
вызывающему его приращению тока стабилизации: 
«Ос, — температурный коэффициент напряжения стабили- 
зации: отношение относительно изменения напряжения 
стабилизации к абсолютному изменению температуры 
окружающей среды при постоянном значении тока ста- 
билизации. 


5- ВАРИКАПЫ 


Варикап — полупроводниковый диод, действие которо- 
го основано на использовании зависимости емкости 
от обратного напряжения, предназначен для применения 
в качестве элемента с электрически управляемой ем- 
костью. Основные параметры варикапов при нормальной 
температуре окружающей среды приведены в табл. 5, 
где С, — емкость варикапа; К. — коэффициент перекры- 
тия по емкости: отношение общих емкостей варикапа 
при двух заданных значениях обратного напряжения; 
О, — добротность варикапа: отношение реактивного со- 
противления варикапа на заданной частоте к сопротив- 
лению потерь при заданной емкости или обратном 
напряжении; Р, — рассеиваемая мощность варикапа. 


6. СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 
Диоды 


Сверхвысокочастотный диод — полупроводниковый 
диод, предназначенный для преобразования и обра- 
ботки сверхвысокочастотного сигнала. 

Смесительный диод — СВЧ диод, предназначенный 
для преобразования высокочастотных сигналов в сигнал 
промежуточной частоты. Основные параметры смеситель- 
ных диодов при нормальной температуре окружающей 
среды приведены в табл. 6, где Ррас ни„„ — импульсная 
рассеиваемая мощность СВЧ диода: сумма рассеиваемой 
СВЧ диодом мощности от всех источников в импульс- 
ном режиме работы; Х — длина волны; 1 р6 — потери 
преобразования: отношение мощности СВЧ сигнала на 
входе диодной камеры к мощности сигнала проме- 
жуточной частоты в нагрузке смесительного диода в 
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Таблица 3 


Масса, |Корпус 
г (рис. 1) 


Туннельные и обращенные диоды 


0, (Ц), 
Гм Оль В | пр мА Повр, мА 
значение 


И» (ов), мВ 


Усилительные 
АИ101А 0,75...1,25 5 |160 0,55 18 |4 1:3 0,15 | Д2 
АИОБ 0,75...1,25 5 |160 0,55 16 | 2..8 1,3 0,15 | Д2 
ГИ!0ЗА 1,3. 67 4 | 60...90 [0:39] |104 |105 115 |6: 11...21 0,27 0,08 | ДЗ4 
ГИ!03Б БИТ 4 | 60...90 [0,39 О 5 |5 |6 1058... 0,27 0,08 | ДЗ4 
ГИ! 03В 9-7 4 | 60...90 [0,39 0:4 | 1:5. |115 |6 107...1.3 0,27 0,08 | ДЗ4 
ГИ103Г 1,3..:251 4 | 60...90 [0,39 04: | 1;5 105: 17 11..9:2 0,27 0,08 | ДЗ4 
АИ101В 1.7.2.3 6 |160 0,55 16 |5 1,3 0,15 | Д2 
АИЮ!Д 1,6..2,3 6 |160 0,55 14 |2,5...10 1,3 0,15 | Д2 
АИ!01Е 4,5...5,5 6 |180 0,55 8 |8 1,9 0,15 | Д2 
АИ1ОЖ 4,5...5,5 6 |180 0,55 т | 2..6 1,3 0,15 | Д2 
АИ!01И 4,5...5,5 6 |180 0,55 8 |4,5...13 1,3 0,15 | Д2 
Генераторные 
АИ201А 9:51 10 |180 0,55 8 |8 1,3 0,15 | Д2 
АИ201В 9:1 10 | 180 0,55 8 |8 1,3 0,15 | Д2 
АИ200Г 18...22 10 |200 0,55 5 110 1,3 0,15 | Д2 
АИ20!Е 18...22 10 |200 0,55 4 |6...20 1,3 0,15 | Д2 
АИ201Ж 45...55 10 | 260 0,55 2,5 | 15 1,3 0,15 | Д2 
АИ201И 45...55 10 |260 0,55 2,5 | 10...30 1,3 0,15 | Д2 
АИ201К 90...110 10 |330 0,55 2220 1,3 0,15 |Д2 
АИ201Л 90...110 10 |330 0,55 2,2 | 10...50 1,3 0,15 | Д2 
— — =“ и оаиадашиаи 


Окончание табл. 3 


т (И), В 
1, мА БИ | © ов), мВ | ПП типо Ц, В | мА [Ловр, мА С,. пФ Вонг и 
значение 


Переключательные 
АИЗО1А 1,6...2,4 8 |180 (0,65) 1,2 12 15 0.15 18 
ГИЗ07А За 7 70 (0,4) 4 4 20 0,1 Д35 
АИЗ01Б 4,5..:5.5 8 |180 (1 Е? 25 1,5 0,15 | Д2 
АИЗ01В 40:59:06) 8 |180 (1,15) 2. 25 1,5 0,15 | Д2 
ГИЗ04А 4,5..5,1 5 (0,42) 10 |10 20 0,1 | ДЗ5 
ГИЗ04Б 4,9...5.5 5 (0,42) 10 10 20 0,1 ДЗ5 
АИЗО!Г 9...11 8 |180 (0,8) 5:5 50 1.5 0,15 | Д2 
ГИЗО5Г 9,1...10, 1 5 |85 (0,43) 20 20 30 0,1 [035 
ГИЗ05Б 9,8...11,1 5 85 (0,43) 20 20 30 0,1 Д35 
Обращенные переключательные 
ГИ401А (90) 0,33 |0,3 |4 25 0,1 | ДЗ6 
ГИ40!Б (90) 0,33 |0,3 |5,6 5 0,1 | Д36 
ГИ403А 0,1 (135) 0,35 |1 1 8 0,1 | Д35 
АИ402Б 0,1 (250) 0,6 | 0,05 |1 0,4 0,15 | Д2 
АИ402Г 0,1 (250) 0,6 0,05 |1 8 0,15 | Д2 
АИ402Е 0,2 (250) 0,6 | 0,05 |2 8 0,15 | Д2 
АИ402И 0,4 (250) 0,6 0,05 |4 10 0,15 | Д2 


рабочем режиме; [„„ — выпрямленный ток СВЧ диода: 
постоянная составляющая тока СВЧ диода в рабочем 


% сы с © сос еы- Фоны © 
2 з с — 52 52—52 0—5 679 69 — 679 675 69 6959 < $75 6 со со 52 
режиме; К.и. — коэффициент стоячей волны по напряже- = чачыченыы чыенечыыы «ыыы = 
нию: коэффициент стоячей волны по напряжению в я 
> з >] д >] >) $5 [522 <5 
линии передачи СВЧ, нагруженной на определенную ю Е о Е 
диодную камеру с СВЧ диодом в рабочем режиме; 
№ — выходное шумовое отношение: отношение мощности ь о бе в р: 
> — —— — 1] > 
шума СВЧ диода в рабочем режиме, отдаваемой в 5 55 58 5645 ввоЗьь вю а 
согласованную нагрузку, к мощности тепловых шумов Г ГГ ГГ +13 $$4$е$ $5$6 © 
согласованного активного сопротивления при той же тем- 
пературе и одинаковой полосе частот; Гьых — выходное 8 = = 
> 
сопротивление: активная составляющая полного сопротив- а ое 
ления смесительного диода на промежуточной частоте 
в заданном режиме; Р‚, — падающая на диод СВЧ мощ- овоовоов о ово не. еве © 
ность; Рнорм — нормированный коэффициент шума: значе- 
ние коэффициента шума приемного устройства со сме- че я в ев 
сительным диодом на входе при коэффициенте шума уси- ЕЕ ©5 <5 5 5щ= & 
лителя промежуточной частоты равном 1,5 дБ. ве. =. 
Детекторный диод — СВЧ диод. предназначенный для | Е] ав #8 8 Е -- ао 
детектирования сигнала. Основные параметры детектор- 2 3 
ных диодов при нормальной температуре окружающей & ее == == Зее Зе са Зеее 
среды приведены в табл. 7, где В — чувствительность ё о ое МЮ КОНЕ их 
по току: отношение приращения выпрямленного тока к = Е > > > 
= а — —— Е" о —-— с -— = < —— с 
вызвавшей это приращение СВЧ мощности на входе диод- 2 ь 
ной камеры с СВЧ диодом в рабочем режиме при задан- 8 Е т 
> сз < с 
ной нагрузке; ги» — дифференциальное сопротивление в - Е © о“ оЯ =®7 п о О 
нулевой точке; М — коэффициент качества детекторного Е с сбыбарелнни Дамы < фыйин о ГЫ 
$ 
диода. В Е Е З м А. - 
Параметрический диод — варикап, предназначенный 6 сыбоа бое ЕРРЕЕС Зое = 
для применения в диапазоне СВЧ в параметрических е 
ы . >] [> и" 
усилителях. Основные параметры параметрических диодов и Пе с 
при нормальной температуре окружающей среды приве- 
дены в табл. 8, где Онрб — напряжение пробоя; т — = = = 
постоянная времени: произведение емкости перехода на 2..32,.82.8 82.8828... Въшью + 


последовательное сопротивление потерь СВЧ диода; 
Сер — емкость перехода; Сор — емкость корпуса. 


на : пон мч ФФоФ-ЫФОчю @Фобю вю 
Переключательный диод — полупроводниковый диод, ооо «ооо 655$. 
предназначенный для применения в устройствах управ- НН НЯНЯ | 
ления уровнем СВЧ мощности. 
Ограничительный диод — полупроводниковый диод с оон Фоффюююю чая 
> 9. ©79 © 69 9 с9 <“ ++ < 2 и и и ФФ фк © со со <> © [^ 
лавинным пробоем, предназначенный для ограничения 
импульсов напряжения. Основные параметры переключа- | 
тельных и ограничительных диодов при нормальной тем- Е 555,55 в. № 
пературе окружающей среды приведены в табл. 9, где | РЕБЕР аа в = 
ообоооооо ооо хооо О 
26 хин ыыы мены & 
ай 


ры м д 
5 ве |5 


Д814В + 0,5 0,34 1 50 0,1 1 [3 5 0,09 | ДЗ? 
—1 
Д815Г 10 в | 500 25 | 800 8 1,5 | 500 1,8 |500 0,08 6 ДЗ8 
КС210Ж 10 1 4 0,5 | 13 0,125 |2 150 20 Е 40 4 0,09 0,3 |д39 
КС510А 10 | 5 р 9 1 1 50 20 т 25 5 0,1 | Д37 
Д814Г и Е! 5 3 |29 0,34 1 50 0,1 | 15 5 0,095 1 ДЗ7 
КС2иЖ 11 50,6 4 0,5 | 12 0,125 |2 50 20 7,7 |40 4 0,092 0,3 |Д39 
Д815Д 12 + 1,3 500 25 | 650 8 1,5 | 500 2 500 0,09 6 Д38 
—1,2 
КС212Ж 12 в, 4 0,5 | 11 0,125 |2 50 20 8,4 |40 4 0,095 0,3 |Д39 
КС512А 12 82 5 |627 1 1 50 20 8,4 |25 5 0,1 1 ДЗ 
Д814Д 13 +1 5 3 |24 0,34 1 50 0,1 1 18 5 0,095 | ДЗ 
— 1,5 
= КС213Ж 13 = 0,7 |4 0,5 | 10 0,125 |2 50 20 9,1 |40 4 0,095 0,3 | ДЗ9 
Д815Е 15 + 1,4 500 25 |550 8 1,5 | 500 2,5 |500 0,1 6 Д38 
—1,7 
КС215Ж 15 == 1,5 2 0,5 | 8,3 0,125 |2 50 20 10,5 | 70 2 0,1 0,3 | Д39 
КС515А 15 5 5 | |53 1 1 50 20 10,5 | 25 5 0,1 1 ДЗ7 
КС216Ж 16 Е 1,5 2 0,5 | 73 0,125 |2 50 20 11,2 | 70 > 0,1 0,3 | Д39 
Д815Ж 18 == 18 500 25 |450 8 1,5 | 500 3 500 0,11 6 Д38 
КС218Ж 18 = 1,8 2 0,5 | 6,9 0,125 |2 50 20 12,6 | 70 й 0,1 0,3 | Д39 
КС518А 18 51.8 5 | 145 1 1 50 20 12,6 |25 5 0, 1 1 ДЗ 
КС220Ж, 20 Е 2 0,5 | 6,2 0,125 |2 50 20 14 70 2 0,1 0,3 |Д39 
Д816А 22 -- 2,2 150 10 |230 5 15| 500 |50 15 7 150 0,12 6 Д38 
—2,4 
КС222Ж 9 оо 2 0,5 | 5,7 0,125 |2 50 20 15,2 | 70 2 0,1 0,3 |Д39 
КС522А 22 2 5 17 ! 1 50 20 15,4 | 25 5 0, 1 1 ДЗ7 
Д816Б и == 2,5 150 10 | 180 5 1,5 | 500 |50 19 8 150 0,12 6 Д38 


= 


Продолжение табл. 4 


| ‚ | Р. В. а |. а . 
зы _ - Ы и ыы р г рее 
27 В 1 30 


КС527А ЕЕ 2,7. 1 1 50 20 18,9 | 40 5 0,1 1 Д37 
Д816В 33 о 150 10 | 150 5 1 500 |50 23 10 150 0.12 6 Д38 
КС5ЗЗА 33 3,3 10 Зи 0,64 1 50 40 10 0,1 0,3 |Д40 
Д816Г 39 +3 150 10 | 130 5 1,5 | 500 |50 27 12 150 0,12 6 Д38 
Д816 Д 47 4,5 150 10 |110 5 15 | 500 |50 33 15 150 0,12 6 Д38 
КС551А 51 +3 1,5 | 14,6 | 1 50 5 35,7 |200 | 1,5 0,12 |1 Д37 
Д817А 56 +5,5 50 5 |90 2 1,5 | 500 |50 39 35 50 0,12 6 Д38 
Д817Б 68 =7 50 5 [75 2 1,5 | 500 |50 47 50 50 0,14 6 Д38 
Д817В 82 +8 50 5 |60 о 1,5 | 500 .|50 57 45 50 0,14 6 Д38 
КС591А 9 „|5 1,5 Е | 8,8 1 1 50 |5 63.7 |400 | 1,5 Ее ||| Д37 
Д817Г 10011 =10 50 5 |50 2 1,5] 500 |50 70 50 50 0,14 6 Д38 
КС600А 100 | =5 1,5 а 1 | 50 |5 70 450 | 1,5 ыы Д37 
КС620А 120 | +18 50 5 142 5 1,5 | 500 1500 | 84 150 |50 5-02 6 Д38 
КС630А 130 | +18,5 |50 5 138 5 1,5 | 500 |500 |91 180 |50 +0,2 6 Д38 
КС650А. 150 | +22,5 |725 2,5 | 33 5 1,5 | 500 |500 |105 |255 | 25 + 0,2 6 Д38 
КС680А 180 | +27 25 2,5 | 28 5 15| 500 |500 |126 |300 | 25 + 0,2 6 Д38 
Стабилитроны прецизионные 
КС405А 6,2 | +0,31 |0,5 0,1 | 60 0.4 200 |0,5 0,002 0,3 |ДЗ9 
КС108А 6,4 | 0,32 |7,5 9 10 0,07 15 7,5 0,002 05 д! 
КС108Б 6,4 | 0,32 |7,5 3 |10 0,07 15 7,5 0,001 0,5 |Д! 
КС!08В 6,4 | 0,32 | 7,5 3 |0 0,07 15 7,5 0,0005 | 0,5 |Д! 
КС!66А 6,6 | 0,33 | 7,5 3 |0 0,07 20 7,5 0,002 0,5 |Д! 
КС!66Б 6,6 | 0,33 | 7,5 3 110 0,07 20 7,5 0,001 0,5 |Д! 
КС166В 6,6 | 0,33 | 7,5 3 |10 0,07 20 7,5 0,0005 | 0,5 |Д! 
КС190Б Э =0,45 | 10 5 |15 0,15 15 10 0,005 | Д37 
3 кс!90в 9 =0,45 | 10 5 [15 0,15 15 10 0,002 1 ДЗ? 
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Окончание табл. 4 


(°С Масса, | Корпус 


Е 


{рис. 1) 


Д40 
Д40 
Д4о 
Д40 
Д40 
Д40 
Д40 
Д40 


ДЗ 


Д37 
ДЗ? 


Р‚л. „ — импульсная падающая на СВЧ диод мощность; 
Рьом — коммутируемая импульсная СВЧ мощность; [р — 
потери пропускания; г„р —прямое сопротивление потерь: 
последовательное сопротивление потерь переключательно- 
го диода, включенного в линию передачи, при заданном 
постоянном прямом токе; К, — качество переключатель- 
ного диода на высоком уровне мощности; ©,„к — на- 
копленный заряд. 

Умножительный диод — полупроводниковый диод, 
предназначенный для умножения частоты. Основные па- 
раметры умножительных СВЧ диодов при нормальной 
температуре окружающей среды приведены в табл. 10, 
где Реьч"„„ — максимально допустимая импульсная рассеи- 
ваемая СВЧ мощность; Р‚„„„ — максимально допусти- 
мая непрерывная падающая на диод СВЧ мощность; 
[пред — предельная частота: значение частоты, на которой 
добротность СВЧ диода равна единице; 1вык„ — время 
выключения: интервал времени нарастания обратного 
напряжения СВЧ диода при переключении его из откры- 
того состояния в закрытое, отсчитанное по уровню 0,1 и 
0,9 установившегося значения обратного напряжения. 

Генераторный диод (лавинно-пролетный диод) — по- 
лупроводниковый диод, работающий в режиме лавинно- 
го размножения носителей заряда при обратном смеще- 
нии р-п перехода и предназначенный для генерации 
СВЧ колебаний. Основные параметры генераторных 
диодов при нормальной температуре окружающей среды 
приведены в табл. 11, где Рь„х — непрерывная выходная 
мощность СВЧ диода: значение импульсной СВЧ мощ- 
ности, отдаваемой диодом в согласованную нагрузку в 
заданном режиме; 1, — постоянный рабочий ток; | — 
коэффициент полезного действия СВЧ диода: отношение 
выходной мощности СВЧ диода к потребляемой им 
мощности; К, — сопротивление диода на постоянном 
токе. 


7. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ 
БЛОКИ И СБОРКИ 


Выпрямительный блок (сборка) — полупроводниковый 
блок (сборка), собранный из выпрямительных диодов. 
Основные параметры выпрямительных блоков и сборок 
при нормальной температуре окружающей среды приве- 
дены в табл. 12, где Чк. — напряжение короткого замы- 
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Таблица 5 


Варикапы 


охофоо фо > > + + в в > и що ао ое [> 
заза чнчаччаснасооее 
о о о а о о о о о 
ЗоЗово ое жюю юю юю 
> 
ооо > мар яме 
осо о --сооссо-сс-сссз 
1) те) во > 
= = ==) © оо® 
== © Е а 
© = ое состою вес 
оюофеоюхооююю юшфро<оюффеошюотюеоеое 
55 са 52 сч 55 с4 55 < чм ом +ччоччо м ++ 
=) се 2 
С4 и сч и 3 © о а = 
а © == 
соо т------фа---=--- 
ооо оооооосо ооо 
ВОО ВоВе вВововава 
#2 12 5 5 > 
С9 с? СЧ с СЧ С4 63 69 со 0 +чч+ччччччтччяч<т 
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еоеооеоеоесеоссоо ео ею =. = 
ово в фо ооеовоево вос о 
эочочнча--- мачо чо -Ф-ьч+-+ 
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5 аа 

© 2 ц> 5 ц> ц> в - ЦЗ > М > > =) 

= 24 54 21 54 4154 1:44 -+< ++ че © 
69 65 < с 9-10 Ома чм ++ 
вы 

м $фюю 
“> и: 172] 
т: 2000. : к 2 о 
+++ еч-еч+ч + сч мм с 
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Е у тс со =2е ооо мя 

[$ омофор чч Ям: в: баее 
еее : [ее : << :>ФФ а 
ее оооям к гг: < 
сосет год нанес ае 


Тип 


КВ1ОбА | 20...50 
КВ128А | 22...28 
КВ!О2В | 75...40 
КВ117А | 26,4...39,6 
КВ117Б | 26,4...39,6 
КВ!ОЗБ | 28...48 
КВ107В | 30...65 
КВ107Г | 30...65 
КВС! 11А| 36,3 
КВС!1ТБ| 36,3 
КВ132А | 38 
КВ104А | 90...120 
КВ104Г | 95...143 
КВ104Е |95...143 
КВ!15А | 100...700 
КВ115Б | 100...700 
КВ!15В | 100...700 
КВ104Б | 106...144 
КВ!04В | 128...192 
КВ!04Д | 128...192 
КВ119А | 168...252 
КВ101А |200 40 
КВС120А| 230...320 
КВ127А | 230...280 
КВ127В | 230...260 
КВ!27Г | 230...320 
КВ127Б | 260...320 
КВ105А | 400...600 
КВ!05Б | 400...600 
КВ135А | 468...594 


Примечание. Разброс значений емкости варикапов в 
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сборках не превышает 2...5%. 
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9 


АА! !Б 


Д605 
ДК-В1 
ДК.-В2 
ДК-ВЗ 
ДК-В4 
ДК-В8 
ДК.ВИ 
ЗА 
ДЗБ 
Д602А 
Д602Б 
Д606 
Д607 
Д607А 
608 
ДК-В5М 
ДК-В6мМ 
ДК-В7М 


ким 


АИ 
де 
—ыщ+ым 


ДбузА 
|9 
604 
5 


>>: : 


э5 


—_=ыа- 


Ррас итах тя й 
мВт мкс КГц 
2 


<> >] 


юмюю : 
эф Фо юь 


= 


эазою-о с 
лил 


8,5 


сл 
сл 


ыыы ча фыь 


сл 


ад 


сл бл 62 62 0х млимчячьняжь-я 


25 [2 >> 52 > офф ю 


а а 4 О 6 62 Ка 62 42 62 го 


= -о2о--оооо-----о2ео ое $52 


г лама 


620 ом 


Сверхвысокочастотные диоды детекторные 


. Глиф, М, Ра, р, 
ее че] 28 | мм 


15 


22 
40 
15 
20 


30 
30 
30 


45 
30 
80 
35 


| 150 
150 


50 
50 
50 


50 
50 
20 
50 


сл бл бл млм мела 


ле 


сле мл 


525 =чзе2е- = 


ооо юм --оо 


ааа о 


сл 


эезоооооос 


ааа 


> 


сл > сл лем ламп в 


рб 


Таблица 7 


Корпус 


(рис. 1) 


Д54 
Д57 
Д57 
Д57 
Д57 
Д57 
Д57 
Д57 
Д57 
Д57 
Д5 
д 
Д58 
Д58 
Д58 
Д54 
Д54 
Д54 
Д54 
Д54 
Д54 
Д58 
Д5З 
Д54 


8$ 


68 


Тип 


АА410А 
АА410Б 
АА410В 
АА410Г 
АА410Д 
АА410Е 
ГА402А 
ГА402Б 
ГА402В 
ГА402Г 
ГА401 

ГА401А 
ГА401Б 
ГА401В 
ГА40ЗА 
ГА403Б 
ГА40ЗВ 
ГА40ЗГ 
ГА403Д 


ГА5О1А 
ГА5О1Б 
ГА501 В 
ГАБО!Г 
ГА501 Д 
ГА501Е 
ГА5О!Ж 
ГА501И 
ГА504А 
ГА504Б 
ГА504В 
КА510А 
КАБ!0Б 
КА510В 
КАБ!ОГ 
КАБ! ОД 
КА510Е 
КАБО7А 
КА507Б 
КА507В 


ти 
0,1 
0,1 
0,1 


О 
сло мел лее 


ооо 


оФзо<озоз 
© > = > 


е=е3 
62 62 < 


лм -ооэоо--- 
м1 62 62 92 92 92 © 62 2 


фо оФозФ 


20 
20 
20 
20 
50 
50 
50 
50 
50 


ааа 


феФфРь 


х<офофоффохф 


т 
0,4 
0,6 
0,4 
0,3 
152 


200 


о 
8,6 
8,6 
8,6 
8,6 


20,2 
20,2 
20,2 
20,2 
20,2 
20,2 
20,2 
20,2 
20,2 
20,2 
20,2 
20,2 
20,2 


1ир тах, 
ира 


ее: 


ооеоее 


90 сл 50 50 0 © 


—>_—— ооо 
— — М 


о - 


Ыб Ш— 
бл ла 


Сверхвысокочастотные диоды параметрические 


0,55...0,85 
0,5...0,8 
0,6...0,8 
0,4...0,6 
0,42...0,56 
0,4...0,6 


0,3 
0,16 


0,13.. 


0,16 


0,45.. 
0.36. 
0,26.. 
0:12. 
0,32.. 
0,26.. 
0,18.. 
0,08.. 
0,08.. 


0,3 


0,87 
‚0.55 
0,44 
.0,13 
0,5 
.0,4 
.0,3 
0,22 
0,22 


_. 
0,2..0, 
0,2..0, 
0,2...0, 
0,2...0, 
0,23...0. 
0,23...0, 
0,23...0, 
0,23...0, 
0,18...0, 
0,18...0, 
0,18...0, 
0,18...0, 
0,2...0, 
0,2...0, 
0,2...0, 
0,2..0, 
0,2...0, 


Сверхвысокочастотные диоды переключательные и ограничительные 


0,12 


С,, 
(Скьр, ИФ} Г. 


Таблица 8 


0,2 | 0,05 Д59 
0,2 | 0,05 Д59 
0,2 | 0,05 Д59 
0,2; 0,05 Д59 
0,2 | 0,05 Д59 
0,2 | 0,05 Д59 
2% 10.6 Д60 
2 |056 Д60 
2. |106 Д60 
2 10,6 Д60 
2 0,7 Д61 
НИХ Дб! 
20.7 Д61 
я 10.7 Д6! 
О.С Д6! 
1.2] 0.7 Дб! 
Перо Д61 
1...21 0,7 61 
Г. 0,7 Д6! 
Таблица 9 

Масса, | Корпус 

(рис. №) 


Корпус 
(рис. 1) 


55 


НВ м5 


еооееееос 
<> > <> ©> <> <> © © 


07 


у 


КА509А 
КА509Б 
КА509В 
КА520А 
КА520Б 


КА528АМ 
КА528БМ 
КА528ВМ 


КА537А 
КА542А 


Тип 


ААбОЗВ 
ААбОЗГ 
ААбОЗА 
ААбОЗБ 
КАб02Д 
КА602Е 
КА602Г 
КА605Б 
КА605В 
КА602В 
КАб05А 
АА607А 
КАб09Б 
КА609В 
КАб!2А 
КА602Б 
КАб09А 
КА612Б 
КАб02А 
КА608А 
КАб!3Б 
КА613ЗА 
Д501 

КАб11А 
КАб! 1Б 


2 7 150 |100 | (1,5) 25 (150) |0,9...1,2 
7 150 |100 |(1,5) 25 (150) |0,7...1 
7 150 |100 | (2,5) 25 (100) |0,5...1,2 
4(10) |7 300 |200 |4(2) |(0.45| 300 | (200) |0,4...1 
4(10) |7 300 |200 |(3) [(0,45)| 300 | (150) |0,4..1 
5(15) |7 250 |500 | (0,5) 900 | (200) | 1,4...2,4 
5(15) |7 250 |500 | (0,5) 900 | (200) |2,2..3 
5(15) |7 950 |500 | (0,7) 1000 | (40) |3,5 
20(100) 300 |500 | (0,5) | (2) |1000 | (200) |3 
4(10) 400 |200 |(17)| (0,5) |300 | (250) |1 


Сверхвысокочастот ные диоды умножительные 


Рсвч тах 
) Грек Иов 156, Ч вос. о С, Сьор (Спер). 
вт АЛЕ ы не Ск Е Е | и ы | хы. 


0,16 3 200 |10 0,5...1,2 

0,25 Е 250 |15 0,5...1,2 

0,4 3 100 |250 0,5...1,5 

0,4 Е 150 |250 0,5...1,2 

0,5 60 (30) ЕТ 0,5...0,7 
0,5 20 (30) 3,5...4,7 0,5...0,7 
0,7 50 (45) 1.2...1'7 0,5...0.7 
0,7 3 130 [30 100 0,55...0,95 0,7 0,2...0,3 
0,7 3 130 |30 100 0,5...1,5 0,7 0,2...0,3 

1 35 (45) 1.7..9,7 0,5...0,7 

1 з 100 |30 100 0,85...1,45 0,7 0,2...0,3 

| 2 100 |30 100 0,8...1,9 [5 | 0,95...0,35 
| Е 150 140 100 | (0,25) |0,8...1,3 0,2...0,3 

| Е] 100 |40 100 | (0.3) |0,8..1,8 0,2...0,3 

1 7 60 45 100 |..9 (0,1...0,3) 
1,5 25 (60) 2,7..4,7 0,5...0,7 
2 3 150 | 40 100 (0,25) |1,1..1,8 0,2...0,3 
2 7 40 60 100 2.4 (0,1...0,3) 
2,5 15 (60) 4,7...8,7 0,5...0, 

4 3 60 45 100 |(1) 1,25...3,5 1,5 0,45 

6 25 70 0,1 (3) 3..5 5 (0,85) 

10 10 80 0,1 (3) 4..8 5 (0,85) 
(100) | 25,6 

100 Е 50 10 3,1..4,7 | 0,18...0,25 
100 : 50 10 1,4..2,2 | 0,18...0,25 


а, Са, пф 
^, см р } А ‚ (д т (Сор, ПФ) 


> 
сл 


Е ЫЕНЕНЕЕ 
со | ©л бт 


— — 


эмо озюоо ооо 


Окончание табл. 9 


Масса, |Корпус 
(рис. 1) 


Д56 
Д56 
Д56 
Д56 
Д56 
Д56 
Д56 
Д56 
Д14 
Д56 


Таблица 10 


Корпус 
(рис. 1} 


су 


$ 


Таблица 11 


Сверхвысокочастотные диоды генераторные 


Тип |Рендли| —1,мА И т, ГГ ма п. % ды В Е 
АА7О7Е | 0,1 70...140 33...50 15;1...16,7 4...8 0.4 | 0,31 0,1 | Д71 
АА707Г | 0,2 | 60... 140 35...60 12,4...13,7 5... [0 0,4 | 0,3 | 0,1 Д7! 
АА707Д | 0,2 70...140 35...60 у. Б:Е 5...10 0,4 | 0,3 10,1 Д7! 
АА707Ж | 0,2 | 20...45 65...85 8,3...9,2 10...14 0.4 | 0,3 | 0,1 Д71 
АА707И | 0,2 25...50 60...80 9,2...10:3 10...14 0,4 | 0,3 10,1 ДД" 
АА7О7К | 0,2 25...60 50...70 10,3...11,5 10...14 0,4 | 0,3 | 0,1 Д71 
АА707А | 0,5 50...100 65...85 8,3...9,2 7...14 0,4 | 0,3 | 0,1 Д71 
ААТО7Б | 0,5 | 60...120 60...80 9,2...10,3 7...14 0,4 | 0,3 10,1 |471 
АА707В |0,5 | 70...140 50...70 10,3...11,5 7...14 0,4 | 0,3 | 0,1 Д7! 
АА7ОЗА | 10 270 8,5 8,5 3...20 1,7 | 0,65 | Д65 
АА719А | 10 1000 5 6,5 17,44...25,9 5,2 0,4...5 0,15 | Д7| 
АА720А | № 1300 4 6,5 | 25,86...39.6 4,2 0,32...3,8 0,15 | Д72 
АА721А | 10 370 9...12 6,5 |3,86...5,96 1,25 3...15 0,15 | Д7! 
АА722А | 10 370 8...11 6,5 |5,6...8,25 11,5 3...15 0,15 | Д71 
АА72ЗА | 10 400 ао 6,5 |8,15...12,42 9,5 2.5 0,15 | ДУ! 
АА724А || 10 420 5...7 6,5 11,71...17,85 7,5 1,5...10 0,15 | Д71 
ААТОЗБ | 20 320 8,5 8,5 9:20 1,7 | 0.65 | Дб5 
АА705А | 20 280 | 2,8 10 ЗО (0,65 | Дб5 
АА718А | 25 1000 5,5 17,44...20 5,7 0,4...5 0,5 10,35] 0,1 Д72 
АА718Б | 25 1000 5 20...23 5,2 0,4...5 0,5 |0,35| 0,1 Д72 
АА71ЗВ | 25 1000 5 23...26 5,2 0,4...5 0,5 |0,35| 0,1 Д72 
АА?718Г | 25 1200 4 26...29,2 4 0,5...4 0,5 |0,35| 0.1 Д72 
АА718Д | 25 1200 а 29:..32:2 4 0,5...4 0,5 |0,35] 0,1 Д72 
АА718Е | 25 1200 4 32...35,5 4 0,5...4 0,5 |0,351 0,1 | 72 
АА718Ж | 25 1200 4 35...37,5 4 0,5...4 0,5 |0.351 0,1 Д72 
АА718И | 25 1200 4 37,3...40,25 4 0,5...4 0.5 |0,351 0,5 | Д72 


Продолжение табл. 11 


Тип вода 1, МА Пон, В тая 1, ГГц а 1% к. Ом =» | а Корпус 
пФ |нГн рис. 1) 


АА7ЗЗА 1200 


6,3 17.44.2595 |64 04.5 0,15 | Д72 
ЛАТ ; 1600 24.31 у 47...53.57 32 0,3...3 0'3..2 0,5 |0,35 | 0.13 а. 
? 3.15 0 
ЛАТОВ 50 1500 3 315.42 42 0-4 0,3..2 0,5 [0,35 Е д 
.5...3, о :..3. 0,3..2 0,5 [0,35 | 013 | Д72 
АА728А |50 |1500 3.45 25 86...29.3 |5 | 
АА728Б |50 |1500 и: 29,..33,33 ь ое а 
Я. '..33, 03.15  |051035|01 |Д72 
АА728В |50 |1500 3.4.5 33...37,5 5 ‚5 [0.35 | 0. 
АА728Г |50 |1500 3.4.5 25,86...37,5 5 Е а 
тит ‚86...37, 0,3. 1.5 0.5 [0.351 0.1 72 
ААА 76 170 3.1 37.5..42 42 05.35 03.16 05 [0.35 | 0.13 длЯ 
ее : Е '6..2,5 0,5 | 0,5 | 0.15 
ЕЕ п Г. 
‚11.5 . Г 6.25 105105 |015 | Д7! 
АЛК 100 1200 9,5 11.195 о: [1 0,6...2'5 0,5 | 0,5 | 015 ДИ 
ААТЗА | 100 8 17 |1205..135 85 0.3.25 — 10,45/0,25| 015 | Д7! 
ААТЕВ |100 |200 8 | в 04806 0 | ДИ 
ЛАВА 150 |2000 6,3 18...20 6.4 0.29 ° те ре о 3 
ААВ 150 |2000 63 20...20 0,29 0,5 [05 |017 | Д73 
Ал 150 | 2000 6,3 2294 0,29 0,5 | 05 |017 | Д73 
ААТОЖ 150 2000 6.3 22. .05,86 0,29 05 | 0,5 |017 | Д73 
ААВ |200 |130 о 9106 6 [15 [00 в [ДИ 
д, С, .6.9. 05 | 05 [015 | Д7! 
ААТЖ 200 1300 9,5 10...11,5 9,5 |15 0,6..2'5 0.5 | 0,5 | 0,15 А 
АА 200 1300 9,5 11.125 1.5 0.6.25 0,5 | 0,5 | 0.15 | Д7! 
ААТЗБА | 200 И 5..6 11,2 0,6..3 0,45 |0,25| 0.15 | Д7! 
1500 И 5.7 112 0,6.-3 0.45 |0.25| 0.15 | Д7! 


Окончание табл. 11 


и Ва ГА рые НН 
Ради |. МА ав а. 5, ГГц В" пФ | нГя (рис. 1 


АА7Э5В |200 | 1500 И 7. 8,25 11.2 0,6. 3 045 0.25 015 ди 
АА726Г |200 | 2000 8 17 | 12.05...13,5 8,5 03.25 [045.025 016 | ДУ 
АА7Э6Д |200 | 2000 8 11 | 135.15 85 03.25 |045]025] 048 | ДИ 
ЛА7\6Б |250 | 2000 6,3 18.20 0,29 05 [65 |7 | 173 
ААТЕ6Г |250 | 2000 6,3 20...22 0,29 05 105 [617 | 173 
АА7!6Е |250 | 2000 6.3 20.94 0,29 08| 05 |7 |273 
АА716И |250 | 2000 6,3 20. `55,86 0,29 05 | 05 |7 | 73 
АА7АБД |300 |1500 9,5 9...10,5 95 [15 0,6...2,5 05 | 05 | 8 | ДИ! 
ААТИБИ |300 | 1500 9.5 10...11,5 95 |15 0,6...2.5 05108 [016 | 1 
АА71БМ | 300 | 1500 95 И. 12.5 95 |15 0.5.25 [05051045 | ДИ 
м т й ни ИЕ ев 0,4510.25] 0.15 | Д7! 
300 |20 ый р ‚6... 4510,25] 0, 

Е 300 |2000 И 7. 8,25 112 0,6..3 0'4510'25| 0.15 | Д7! 

Таблица 12 


Масса, | Корпус 
(рис. !) 


КДС526А 
КДС526Б 
КДС526В 
КДС525А 


Продолжение табл. 12 


и ср» ыл „, У 1», К Тобр ср» | бое обр» Число т Кор 
мкА мкА мкс диодов (рис. 1 


КДС525Б 0,02 0,2 0,9 | 10 07 |5 
КДС525В 0,02 0,2 5 0,9 1 Е 8 0,7 | Д75 
КДС525Г 0,02 0,2 20 0,9 1 5 8 0,7 |Д75 
КДС525Д 0,02 0,2 20 0,9 | 5 8 0,7 |Д7Б 
КДС525Е 0,02 0,2 40 0,9 1 5 10 0,7 |Д75 
КДС525Ж | 0,02 0,2 40 0,9 1 5 10 0,7 |Д75 
КДС525И 0,02 0,2 40 0,9 1 5 8 0,7 |Д75 
КДС525К 0,02 0,2 40 0,9 1 5 8 0,7 |Д75 
КДС525Л 0,02 0,2 40 0,9 1 5 8 0,7. | Д75 
КДС52ЗА 0,02 0,2 70 1 5 5 4 2 0,12 | Д76 
КДС523Б 0,02 0,2 70 | 20 5 4 2 0,12 | Д7б 
КДС523В 0,02 0,2 70 1 10 5 4 4 0,24 | Д77 
КДС523Г 0,02 0,2 70 | 20 5 4 4 0,24 | Д77 
КДС52ЗАМ | 0,02 0,2 70 1 5 5 4 2 0,12 | Д78 
КДС523БМ | 0,02 0,2 70 | 20 5 4 2 0,12 | Д78 
КДС523ВМ | 0,02 0,2 70 | 10 5 4 4 0,24 | Д79 
КДС523ГМ | 0,02 0,2 70 1 20 5 4 4 0,24 | Д79 
КД90ЗА 0,075 0,35 30 1,2 0,5 150 8 0,5 |Д80 
КД90ЗБ 0,075 0,35 30 1,2 0,5 150 8 0,5 | Д80 
КД909А 0,2 1,5 40 ь2 10 0,07 8 0,58 | Д80 
КДС627А 0,2 1,5 60 1,3 й 40 8 0,6 |Д81 
КДСЕА 0,2 3 300 1,2 3 20 |2 0,3 |Д82 
КДСИБ 0,2 3 300 1,2 3 20. |2 0,3 |Д82 
КДсиВ 0,2 3 300 1,92 3 20 |2 0,3 |Д82 
КЦ401А 0,4 500 2,5 100 | 3 90 |Д83 
КЦ401Г 0,5 500 2,5 100 1 14 110 |Д84 
КЦ402И 0,6 500 |4 0,6 |125 |500 5 |4 7 Д85 
я КЦ40зи 0,6 500 {4 0,6 |125 |500 5 |8 15 Д86 


9 


Продолжение табл. 12 


Число 
диодов 


о | п 
Пип д. А Ы: Г: А В 


КЦ404И 0,6 500 |4 0,6 |125 |500 5 |8 87 
КЦ405И 0,6 500 |4 0,6 |125 |500 5 |4 Д88 
К 402Ж. 0,6 600 |4 0,6 |125 |600 5 |4 Д85 
КЦ403Ж 0,6 600 |4 0,6 |125 |600 5 |8 Д86 
КЦ404Ж 0,6 600 |4 0,6 |125 |600 5 |8 Д87 
КЦ405Ж 0,6 600 |4 0,6 |125 |600 5 |4 88 
КЦ412А | 15 50 |12 10,5 4 Д89 
КЦ412Б | 15 100 |1,2 [0,5 4 Д89 
КЦ402Е | 100 |4 Г 125 |100 5 |4 Д85 
КЦ403Е | 100 |4 1 195 |100 5 |8 Д86 
КЦ404Е | 100 |4 Г 125 |100 5 |8 Д87 
КЦ405Е | 100 |4 | 125 |100 5 |4 Д88 
КЦ412В | 15 200 |112 |0,5 4 Д89 
КЦ402Д | 200 |4 | 125 |200 5 |4 Д85 
КЦ403Д | 900 |4 Г 125 |200 5 [8 Д86 
КЦ404Д 1 200 |4 1 195 |200 5 |8 Д87 
КЦ405Д | 200 |4 1 125 |200 5 |4 Д88 
КЦ417В | 4 200 |3 | 15 |200 5 |4 Д90 
КЦ402Г | 300 |4 | 125 |300 5 |4 Д85 
КЦ403Г Г 300 |4 | 195 |300 5 |8 Д86 
КИ404Г | 300 |4 | 125 |300 5 |8 Д87 
КЦ405Г | 300 |4 Г 195 |300 5 |4 Д88 
КЦ402В | 400 |4 | 195 |400 5 |4 Д85 
КЦ 403В | 400 |4 | 125 |400 5 |8 Д86 
КЦ404В Г 400 |4 | 125 |400 5 |8 Д87 
КЦ405В | 400 |4 1 125 |400 5 |4 Д88 
КЦ417Б | 4 400 |3 | 15 1400 5 |4 Д90 
КЦ402Б | 500 |4 | 125 |500 5 |4 85 
Окончание табл. 12 
Т р. ср» Тор № Пан ., Е. Пу Г к. Е 
- з м 
КЦ403Б | 500 |4 Г 125 |500 5 |8 15 |Д86 
КЦ404Б р 500 |4 11 [125 |500 5 
5 8 15 Д87 
КЦ405Б 1 500 |4 | 125 |500 
5 |4 20 |Д88 
КЦ402А | 600 |4 Г 125 |600 
5 |4 7 Д85 
КЦ40ЗА р 600 |4 1 125 |600 5 
8 15 |086 
КЦ404А | 600 |4 1 125 |600 5 |8 15 |Д87 
1.4 
КЦ405А 1 600 |4 1 195 |600 
5 |4 20 |Д88 
КЦ417А 1 600 |3 | 15 |600 
5 [4 3,5 |Д90 
КЦ410А 3 45 50 коз 10 4 20 
Д9! 
КЦ410Б 3 45 100 |1,2 |3 10 
4 20 |Д9| 
КЦ409Е 3 100 |2,5 |3 3 100 
1 |6 50 | Д92 
КЦ409Д 3 200 |2,5 |3 Е 200 16 50 |Д92 
г 300 |25 |3 |3 [300 
‚ |6 50 | Д92 
КЦ409В 3 400 |2,5 |3 3 400 
: |6 50 | Д92 
КЦ409Б 3 500 12,5 |3 3 500 
1 |6 50 |Д92 
КЦ409А 3 600 |2,5 |3 3 600 
| |6 50 | Д92 
КЦ409И 6 100 |25 |6 3 100 ] 
КЦ409Ж 6 и 0 
200 |2,5 |6 3 200 Е |6 50 |Д92 


ГА 


ТИРИСТОРЫ 


В. Замятин 


Таблица 13 


„. 


у Тиристор — полупроводниковый прибор с двумя устой- 
чивыми состояниями, имеющий три или более р-п перехо- 
да, который может переключаться из закрытого состоя- 
ния в открытое и наоборот. В зависимости от ха- 
рактера ВАХ и способа управления тиристоры подраз- 
деляются на динисторы, трионые тиристоры, не прово- 
дящие в обратном направлении, запираемые тиристоры, 
симметричные тиристоры, оптронные тиристоры. 

Динисто р (диодный тиристор) имеет два вывода 
и переключается в открытое состояние импульсами на- 
пряжения заданной амплитуды. 

Триодный тиристор, не проводящий в обрат- 
ном направлении (тиристор), включается импульсами 
тока управления, а выключается либо подачей обратного 
напряжения, либо прерыванием тока в открытом состоя- 
НИИ. 

Занпираемый тиристор выключается с по- 
мощью импульсов тока управления. 

Симистор (симметричный тиристор) является 
эквивалентом встречно-параллельного соединения двух 
тиристоров и способен пропускать ток в открытом состоя- 
нии как в прямом, так и в обратном направлениях. 
Включается симистор однополярными и разнополярными 
импульсами тока управления. 

Оптронный тиристор (оптотиристор) уп- 
равляется с помощью светового сигнала от светодиода, 
расположенного внутри корпуса прибора. 

Габаритные и присоединительные размеры тиристо- 
ров, приведенные в справочнике, даны на рис. 2. 
Основные параметры различных видов тиристоров приве- 
дены в табл. 14 (буквенные обозначения параметров 
даны в соответствии с ГОСТ 20332—84 «Тиристоры. 
Термины, определения и буквенные обозначения пара- 
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Продолжение рис. 2 (1) 
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Продолжение рис. 2 (ИП) 


метров»), где |» хриах — Максимально допустимый сред- 
ний ток в открытом состоянии; 1» тах — максимально 
допустимый действующий ток в открытом состоянии 
(для симисторов) ; 1з„ — запираемый импульсный ток (для 
запираемых тиристоров) ; 1." — повторяющийся импульс- 
ный ток в открытом состоянии: наибольшее мгновен- 
ное значение тока в открытом состоянии тиристора, 
включая все повторяющиеся переходные токи; Чзе.и — 
повторяющееся импульсное напряжение в закрытом 
состоянии: наибольшее мгновенное значение напряжения 
в закрытом состоянии, прикладываемого к тиристору, 
включая только повторяющиеся переходные напряжения; 
Озстах — максимально допустимое постоянное напряжение 
в закрытом состоянии; Чо. — наименьшее значение пря- 
мого напряжения, необходимое для переключения ди- 
нистора из закрытого состояния в открытое; ори — 
повторяющееся импульсное обратное напряжение: на- 
ибольшее мгновенное значение обратного напряжения, 
прикладываемого к тиристору, включая только повто- 
ряющиеся переходные напряжения; Ч6рт„к — максималь- 
но допустимое постоянное обратное напряжение; [чс.удр — 
ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии: 
наибольший импульсный ток в открытом состоянии, 
протекание которого вызывает превышение максимально 
допустимой температуры перехода, но воздействие кото- 
рого за время службы тиристора предполагается ред- 
ким, с ограниченным числом повторений; Зс.„ — импульс- 
ное напряжение в открытом состоянии: наибольшее 
мгновенное значение напряжения в открытом состоя- 
нии, обусловленное импульсным током в открытом состоя- 
нии заданного значения; Ч — постоянное напряжение 
в открытом состоянии; 1х. „ — повторяющийся импульс- 
ный ток в закрытом состоянии: импульсный ток в за- 
крытом состоянии, обусловленный повторяющимся на- 
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током в открытом с 


пряжением; |». — постоянный ток в закрытом состоянии; 
бр — повторяющийся импульсный обратный ток: Им- 
пульсный обратный ток, обусловленный повторяющим- 
ся импульсным обратным напряжением; 1овр — постоян- 
ный обратный ток; 15. от — отпирающий постоянный ток 
управления: наименьший постоянный ток управления 
необходимый для включения тиристора; Ц, т — отпираю- 
щее постоянное напряжение управления: напряжение 
управления, соответствующее [у.0т; [ут — отпирающий 
импульсный ток управления; Оу от, — отпирающее им- 
пульсное напряжение управления; Г.. -., — запирающий 
импульсный ток управления: наименьший импульсный 
ток управления, необходимый для выключения тиристо- 
ра; Ц... „ — запирающее импульсное напряжение управ- 


И 
ления; а — скорость нарастания тока в открытом 


Чизс 


сост : г. 
ОЯНИИ; кр критическая скорость нарастания 


напряжения в закрытом состоянии: наибольшее зна- 
чение скорости нарастания напряжения в закрытом 
состоянии, которое не вызывает переключения тирн-" 


сто 
ра из закрытого состояния в открытое; Сы 


критическая скорость на 
жения: наибольшее зна 
ного напряжения, кото 


растания коммутационного напря- 
чение скорости нарастания основ- 
р непосредственно после нагрузки 
стоянии в противоп - 
правлении не вызывает реклемения ими тор иво ‚м 
того состояния в открытое; фк) — время ты 
ыы — время нарастания; 1х» — время выключения: 
тах —_ Максимально допустимая частота следования 
тока; Кт(„_к) — тепловое сопротивление переход — кор- 
пус; Вти_‹) — тепловое сопротивление переход — ти 


Таблица 14 


Тиристоры 


(Чик / Ч!) кр; 
1 (Чин (9) кам] 


Е $ == са ы Е ЗЕ 
ы 2 ТИ! 
Динисторы : т 
Н102А 0,2 |10 [20] | (10) (1,5) | (0,2) | (0,08) 05 т 
1025 0,2 |10 | [28] | (10) (1,5) | (0,2) {(0,08)| ‹0,5) и 
кН102В 0,2 |10 | [40] | (10) (1,5) | (0,2) | (0,08) | (0,5) Е 
книо2г 02 |10 |156] | (10) (1,5) | (0,2) [(0,08) | (0,5) оо 
КН102Д 02 |10 | [80] | (10) (1,5) | (0,2) | (0,08) | (0,5) 
кн!о2ж 0,2 [10 11120] | (10) (1,5) И (0.08 (5 
КН!02И 0,2 [10 11150] | (10) (1,5) | (0, . # р И 10 200 | 5 20 1,2 ТИ? 
Запираемые тиристоры 
(20) (7) 10 200 |5 20 т 
КУ102А [0,05] 1 5 (50) | (5) (2.5) |(0,05) | (0,1) [20] |2] 1,2 Ти? 
(20) 7) 10 200 | 5 20 
КУ102Б [0,05] | 5 (100) | (5) (2.5) |(0.05) | (0,1) [20] [12] 1.2 ти? 
КУ102В [1,05] | 5 (150) | (5) (2.5) |(0,05}| (0,1) (о о ы. |5 ы и 
КУ! 02Г [0,05] | 5 (200) | (5) (2.5) |(0.05) | (0,1) (50) (5) 90 2 Л т а 
[360] [40] 
КУ204А [21 |12 | (50) | (40) (3,2) | (2) | (5) (о О и и ” д а 
КУ204Б 177 |12 |400) (40) (3.2) | (2) | (5) (50) (5) 20 50 4 и: Иа 
[360] [40] 
КУ204В [2] |12 |(200)| (40) (3,2) | (2) | (5) 
0,4..2  |(300) 
Незапираемые тиристоры (5) г. 2 о 
КУ1ОЗА 0,001 | (150) | (150) 3 0,001 |(0,15) | (1) (5) (2) 10 
КУ! 0ЗВ 0,001 | (300) | (300) 3 [0.001 [(0.15) | (1) (5) (2) 10 
КУБА 0,05 |2 (30) | (30) (1.1) (0,05) | 0,001 | 0,003 (5) (2) 10 
КУ105Б 0.05 |2 (15) | (15) (1.1) (0,05) | 0,001 |0,003 (5) (2) то 
КУ105В 0,05 |2 (30) | (5) (1,1) | (0,05) | 0,001 | 0,03 (5) (2) 10 
КУ105Г 0,05 |2 (15) | (5) (1,1) (0.05) | 0,001 | 0,03 (12) 1.5..8 [10 
КУ105Д 0,05 |2 (30) | (30) { 1,1) 0,05) | 0,001 | 0,003 (12) 15.8 [10 
КУ105Е 0.05 |2 (15) | (15) (1,1) | (0.05) | 0,001 | 0,003 (12) 1,5..8  |10 
КУ1О1А 0.075] 1 (50) | (10) (0,5) | (0,5) (12) 1.5.8 [10 
КУ!01Б 0,075 1 (50) | (50) (0,5) | (0,5) (15) (2) 10 
КУ1О1Г 0,075] 1 80) | (80) (0,5) (0,5) (15) (2) 10 
КУ101Е 0,0751 1 (150) | (150) (0,5) | (0,5) (15) (2) 10 
КУ104А И || (15) | (6) (2) | (0,1) (15) (2) 10 
КУ104Б 0,1 |3 (30) | (6) (2) | (0,1) (100) 
КУ! 04В а [|5 (60) | (6) (2) | (0,1) (100) 
р а (490) о й 5 (0,5) | (0,5) 
1Ш1А 0, : 
ИВ 1 15 | (200) |(100) 5 15 | (0,5) | (0.5) 
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Продолжение табл. 14 


} 


тах 
А 


Тип 


р. тах 


ое ый -. — Е 
КУ109А 1 
КУ109Б 1 00 
КУ!09В Й 100 . т 
КУ109Г 1 100 й т 
Д235А ы 100 . Ив 
Д235Б 2 (100) | (250) 16 ТИ? 
Д235В 2 10 (50) | (50) | 60 (2) |(2) | (2) | (2) _ (250) 16 ТИ 
Д235Г 2 10 1(100) | (100) | 60 (210 11 (250) 16 ТИ7 
КУ201А (2) |30 | (55) | (55) (2) |2 |5 |165 (250) И" 
КУ201Б (2) |30 (25) | (25) (2) | (2) | (5) | (5) 100 5 14 Тиз 
КУ201 В (2) |30 | (50) | (50) (2) | (2) |(5) | (5) 100 5 т т. 
КУ201Г (2) |30 | (50) | (50) (2) | (2) | (5) | (5) 100 5 а 
КУ201Д (2) |30 |(100) | (100) (2) | (2) | (5) | (5) 100 5 м Тиз 
КУ201Е (2) |30 |(100) | (100) (2) | (2) | (5) | (5) 100 5 14 ИЗ 
КУ201Ж,И | (2) |30 1(200) | (200) (2) | (2) | (5) | (5) 100 5 14 ТИЗ 
— Ку2ик.л (2) |30 [(300) | (300) (2) | (2) |\5) | (5) 100 5 14 ТИ 
КУ221А 3,2 |100 |700 |50 3,5 |20 |0,3 100 5 3 
КУ221Б 3,2 |100 |750 |50 3,5 |20 |033 (150) 4,5...10 Не 
КУ221В 3,2 |100 |700 |50 35 |190 103 (150) ня 
КУ221Г 3,2 |100 |600 |50 З5 120 103 1150) т 
—_КУ29Д 3.2 |100 |500 |50 35 |20 103 (150) - 
КУ224А 3,2 |150 | (400) | 50 15 1150 (150) 
КУ220А.Б |4 100 | 1000 (1,5) | (1) [0,5 100 
КУ220В 4 100 | 1000 (1,5) | (1) 10,5 (2...4} 
КУ220Г, Д |4 100 |800 (1,5) (П 10,5 (2...4) 
КУ! 08В (5) |150 | 1000 | 500 (5) 165) 125 |055 (2..4) 
КУ! 08 Ж. (5) |150 | 1000 | 500 (5) |(5) |725 105 (4.5) и 
КУ!08М (5) |150 1800 |400 (5) | (5) 12,5 10,5 (4,5) 4 
КУ108Н (5) |150 |800 |400 (5) 15) 195. 105 (4,5) 4 
КУ108С (5) |150 |800 |400 (5) |(5) |925 | 05 (4,5) 4 
КУ!О8Т (5) |150 |800 |400 (5) |5) 125 105 (45) : 
КУ108Ф (5) |150 | 600 |300 (5) 1(5) |125 105 (4.5) ) 
КУ108Ц (5) |150 |600 | 300 (5) |(5) |251 95 — (4,5) - 
КУ215А (5) |250 | 1000 | 1000 (3) |2) 115015 (455) . 
КУ215Б (5) |250 |800 | 800 (3) | (2) |155 |1,5 (4...6) 4 
КУ215В (5) |250 |600 1600 (3) | (2) |155 |115 (4..6) 4 
КУ202А (10) 130 | (25) 50 | (1,5) | (10) | (10) (4..6) > 
КУ202Б (10) [30 | (925) | (25) |50 |] (1,5) | (10) | (10) | (10) 4 200 7 5 
КУ202В (10) | 30 (50) 50 (1,5) | (10) | (10) 200 г 5 
КУ202Г (10) [30 (50) | (50) | 50 (1,5) | (10) | (10) | (10) 200 7 5 
КУ202Д (10) |30 | (100) 50 | (1,5) | (10) | (10) 200 7 5 
КУ202Е (10) 130 | (100) | (100) 150 | (1,5) | (10) | (10) | (10) 200 7 5 
КУ202Ж (10) |30 | (200) 50 | (1,5) | (10) | (10) 200 7 5 
КУ202И (10) |30 | (200) | (200) | 50 | (1.5) | (10) | (10) | (10) 200 7 5 
КУ202К (10) |30 | (300) 50 (1,5) | (10) | (10) 200 й 5 
КУ202Л (10) [30 | (300) | (300) |150 | (1,5) | (10) | (10) | (10) 200 7 5 
КУ202м (10) [30 1(400) 50 | (1.5) | (10) | (10) 200 7 5 
200 7 5 
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ку202Н 
КУЗПА 
КУБ 
КУПИВ 
КУЗИГ 
КУЗИД 
КУЗИЕ 
КУЗИЖ 
КУПИ 
1106-10-1... 
Т106-10-8 
Т!12-10-1... 
Т!12-10-12 
Т!12-16-1... 
1112-16-12 
Т139-16-13... 
Т139-16-20 
КУ210А 
КУ210Б 
КУ210В 
КУ218А 
КУ218Б 
КУ218В 
КУ218Г 
КУ218Д 
КУ218Е 
КУ218Ж 
КУ218И 
КУ219А 
КУ219Б 
КУ219В 
КУ222А 
КУ222Б 
КУ222В 
КУ222Г 
Т122-90-1... 
1129-20-12 
Т122-95-1... 
1122-25-12 
1132-95-13... 
1132-25-20 
1142-32-13... 
1142-32-20 
Т131-40-1. 
Т131-40-12 


хилл 
лол ле ал л 


о 


хлама 


ле 


лил елел 
фл © <л 


= 


фл бл бл 


100... 
1200 
100... 
1200 
..|1300... 
2000 
..]1300... 
2000 
100... 
1200 


мюз ео > 
л Фе @ > 


* Значение в амперах. 


ъ 


Продолжение табл. 14 


‚ 


(Чиа /ЧГ) к 
„ МКС 


| (Ча /9И нь 


В/мкс 
кн, МКС 


ик 
| 


пах, КРИ 


200 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
25 


40 


7 


{1200} 
(1000) 
(800) 
(2000) 
(2000) 
(1600) 
(1600) 
12 


12 
12 
12 
12 


заза 
85а 
а 
© © © 


400 |50 
400 |50 
400 |150 
100 |120 
100 |120 
100 |120 
190 |120 
100 |120 
100 |120 
100 |120 
100 |120 
200 |200 
200 |50 
200 |50 
10001200 |1 0,3 
10001200 | 1 
1000]200 |1 
1000]200 | 1 
100 |50... |109 
1000 
100 |50...|10] 8 
1000 
100 |50... |20]17 
1000 


0,3 
0,3 
0,3 
8,0 


100 |50...120|17| 653...100 
1000 
100 |50...]10] 8 | 63...100 


1000 


(рис. 2) 


Корпус 


100 14 |ТИЗ 
60 ,5 75 гии 
120 о 75 гии 
60 ‚5 75 гии 
120 5 75 Гии 
60 5 75 тии 
120 ув 75 гии 
60 о 75 гии 
120 5 75 тии 
100 52 „5Пи|2 
100 1,5] 1,8 17 Ги!з 
100 1,5] 1,5 |7 Ги! 
100.. 1,51 1 27 пим 
250 

150 2 85 ти!5 
150 7 85 ти!5 
150 2 85 Ти15 
250 25 70Гип 
250 2,5 70 ии 
250 2,5 70 тии 
250 2,5 70 тии! 
250 В) 70 пип 
250 2.5 70 тии 
250 2,5 70 Пип 
250 2.5 70 Гии 
100 5 60 тии 
150 5 60 ти 
200 5 60 Пи! 
150 5 60 ти 
300 э 60 тии 
150 8) 60 тип 
300 5 60 ти 
63...100 [1,5] 0,9 |12ти16 
63...100 11,5] 0,8 |12|ти16 


100...2501,5]| 0,8 


27 Ии!4 


1,51 0,65 [53 тит 
1,5] 0,62 | 37 |ти!8 
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Окончание табл. 14 


Тиа 


а 
< 
Е 
> 
= 
=. 
5 
° 


< 
г) ! 
Т132-40-1... | 40 100... | 100...| 750 | 1,75 |125 |5 5 | 
1132-40-12 : 1200 |1200 | 
1141-40-13... | 40 1300...|1300..| 700 |1.95 |125 [15 |15 --100 [1,5] 0,62 | 27 тим 
1141-40-20 2000 |2000 250 15] 05 р - 
1142-40-13... | 40 1300...|1300...| 700 | 1,95 | 195 |9 9 С: Я 
1142-40-20 2000 |2000 
Т!32-50-1... | 50 100... | 100...| 800 | 1,75 [157 |6 |6 =-250 |1,5) 0,5 | 53 ти 
1132-50-12 1200 |1200 
1142-50-13... | 50 1300...|1300...| 750 |241 |157 |15 |1 =-100 [1.5] 0,5 |27 тим 
1142-50-20 2000 |2000 
ТБ151-50-5...| 50 |600 |500... |500... | 1000 | 25 |157 |20 |20 =-250 [1,5] 0,4 |53 тим 
ТБ!51-50-9 900 |900 ..32 |10|озов 
ТБ!51-50-10... | 50 600 |1000...|1000...| 1000 | 2,5 |157 120 |20 “ >94 180 }ТИ20 
ТБ151-50-12 1200 | 1200 ..32 | 1010,32 во ти 
Симисторы | 
КУ208А (5) (100) | (100)|30 |(2) | (5) |(5) | (5) р 
КУ208Б (5) (200) | (200) | 30 {2 165 Гы | @ (250) (7) 100 150 1 14 ТИЗ 
КУ208В (5) (300) | (300 |30 | (2) |(5) |5) |(5) ЕЙ (7) 200 150 Я Е 
КУ208Г (5) (400) | (400) [30 | (2) |105) |(5) | (5) (250) (7) 300 150 1 14 |ТИЗ 
ТС106-10-1... | (10) 100... | 100...| 75 | 1.65 | 14,1 | 1.5 |15 . (250) (7) 400 150 НИ 
ТС106-10-8 800 |800 75 3,5 12 520 |5 3 
ТСИ2-10-1... | (10) 100... | 100... | 90 1.85 | 14,1 |3 З > ТИ! 
ТС112-10-12 1200 |1200 { 100 3 12 05] 25 |6 
ТС!12-16-1... | (16) 100... | 100... | 120 |185 |226 |3 3 , Тиз 
ТС1 12-16-12 1200 11200 ы 100 3 12 0.51.55] 6 
ТС122-20-1... | (20) 100... | 100... 150 | 1,85 | 28,2 ‚3,5 |3,5 . Тиз 
ТС!22-20-12 1200 | 1200 150 3,5 12 05| 13 |12 
ТС122-25-1... | (25) 100... | 100... | 180 | 1,85 |35 |35 |35 ти16 
ТС122-25-12 1200 | 1200 150 35 12 0.5] 13 | 12 
ТС132-40-1.. | (40) 100... | 100... | 300 | 1.85 | 56,4 |5 5 1, ти!6 
ТС132-40-12 1200 | 1200 _ 200 4 12 0,560.65 [2 
ТС132-50-1... | (50) 100... ] 100...| 350 | 1,85 | 70,5 |5 5 ›51 0,65 [27 тим 
ТС132-50-12 1200 | 1200 200 4 12 0,51 0,52 | 27 |ти14 
Оптронные тиристоры р 

Т0125-12,5-1... | 12,5 100... | 100...1 350 [1,4 |39 |3 3 
1013225 6.. | 25 600. 60. | 600 | 1.85 |185 |3 |3 я 2.5 12 |100] 50 [1015 | 100 

-25-6... а т ) Е Га (150) (25) 12 40. |2 .5] 1,5 ра. 4|ти2 
ТО132-25-12 1200 | 1200 , 20... ОБ, Би 
ТО132-40-6... | 40 600... |600... | 750 | 1,75 |125 |3 ь (150) 5 100 
Т0139-40-12 1200 | 1200 5) |12 40 | 20... 0,5 0,47 р5.5|тиз2 
ТО142-50-6... | 50 600... | 600... | 800 | 1,85 |157 |5 5 (150) 25) я ь 100 
ТО142-50-12 1200 | 1200 р ? И 0.5| 0,36 18.5 тизз 
60 
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Выпрямительные диоды . 


Варикапы 


. Сверхвысокочастотные диоды 
. Выпрямительные блоки и сборки 
. Выпрямительные столбы 


В. Замятин. ТИРИСТОРЫ 


В помощь радиолюбителю: Сборник Вып. 110/ 
В80 Сост. И. Н. Алексеева. — М.: Патриот, 1991 62 с., ил 


Гр. 20 к. 

Приведены сведения оо ‹ вных электрически а ‚х полупроводни 
ковых приборов нодов, тиристоров), выпускаемых отечественной тромын пе 
ностью. Даны габаритные чертежи приборов. Учтены интерес иннающи\ 
квалифицированных раднолюбителей р са 

Для широкого круга радиолюби й 

2300000000-010 
07Э(02)-9Г— 27-91 ББК 32.884.19 
62.9 


С Составительство И. Н. Алексеевой, 1991 


